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Sunrise Solartech Co.,Ltd.

No.20 Tongzi River West Road,zhonglou Development Zone ,
Changzhou 213023 Jiangsu P.R.china.
Tel:+86(519)8390 6502
Fax:+86(519)8390 6508
E-mail:info@srsolartech.cn
Http://www.srsolartech.cn E




Specyfikacja

Klasa wydajnosci
Maksymalna moc
Tolerancja
Napiecie jatowe
Prgd zwarciowy
Maksymalne napiecie znamionowe
Maksymalny prad znamionowy
Efektywnos¢ moduty pv
Efektywnos$¢ ogniw
Wymiary ogniw
Ogniwa
Maksymalne napiecie systemu
Wspdtczynnik temperaturowy Voc
Wspdtczynnik temperaturowy lse
Wspotczynnik temperaturowy Pm
Zakres temperatur
Inamionowa femperatura pracy ogniw
Cisnienie powietrza

Podwyzszone cisnienie obcigzenia

SR-P660245 SR-P660240 SR-P660235 SR-P660230 SR-P660225
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Standardowe warunki testu:1000W/m? AM=1.5 25C
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